DO7 CB14 CB12 TO 92
(CB 26} {CB 97)
Variable i diodes { inued )
Diodes & capacité variable { suite ) Tamhb 25 °C
Type Case VR Ig IR VR [+ Vr CivqliCiva) s Vg V2 | DRS 75
Boitier [\"2] {mA) {nA) V) {pF) / v} min / (V)/ {V} | page
max max max min max |
BA102(1) DO7 20 100 5000  20(5) 24 37 4 14 4 10 323
BA 111 DO 7 20 00 10 45 66 2 15 2 10 327
BA125-35 DO7 20 100 50 20 29 6 2 21 2 20 #
BA125-40 _DO7 20 100 50 20 34 & 2 24 2 20 &
BA125-45  DO7 20 100 50 20 39 % 2 2,1 2 20 &
BA125-50 DO7 20 100 50 20 4 51 2 21 2 20 #
BA138(2) DO7 30 100 100 38 59 3 24 3 30 331
BA149 A DO 7 50 10 50 61 75 2 25 2 0 #
BA 1498 D07 50 10 50 69 83 2 25 2 #
BA 150 DO 7 25 100 50 25 4a 66 2 2 20 335
BB 100 DO 7 25 100 100 0 8 12 3 15 3 10 403
BB100G (1) DO7 35 100 100 36 56 30 24 ) 10 406
BB 103 (3) D07 35 100 100 Y 2 3 25 3 30 a0
BB104(4)  CB12 30 100 50 30 24 42 3 25 3 0 413
BB 105 A cB14 30 100 50 8 23 28 2% 4 3 25 47
BB 106 B cB14 30 100 50 8 2 23 25 45 3 25
BB 105G cB14 30 100 50 28 18 28 25 4 BEEED)
8B 106 cB14 30 20 50 28 a4 56 25 45 3 R
BB 109G cB14 28 50 43 6 % S 3 25 an
BB113(5) CB192 32 50 50 32 230 20 1 o
BB20414) TO92 30 100 50 30 24 4 3 25 3 30 #
8B 205 A ce14 30 20 2,1 25 25 43 3 2% %
B8 205 8 cB14 30 20 1,9 22 265 5 3 25 &
BB 205G cB14__ 30 20 8 26 25 43 3 25 #
BB 209 cB14 28 20 50 28 26 3 25 68 3 25 425

(1) Two capacitance ranges { JA - BE )

{2) Three capacitance ranges { VE - BE - RO )

{3) Two capacitance ranges { VE - BE )

(4) BB 104, BB 204 : common cathode twin diodes. Specification for one diode. Two capacitance ranges { VE - BE )

(5} t; 80 °C

{1) Deux gammaes de capacités [ JA - BE }

{2) Trois gammes de capacités { VE - BE - RO }

{3) Deux gammes de capacité { VE - BE )

(4) BB 104, 88 204 : les diodes & cathod Caractéristiques d’une diode. Deux gammes de capacité { VE - BE )
15) ;80 °C

# To be published later
Sera publide ultérieurement

79



